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      Спин-торк нано-осцилляторы представляют из себя структуру с магнитным туннельным переходом (МТП), у которой свободный слой не имеет магнитно-кристаллической анизотропии  [1]. Если намагниченность опорного поляризующего слоя направлена перпендикулярно плоскости, то в результате эффекта спинового торка [2,3] при пропускании через систему электрического тока возникнет стационарная прецессия магнитного момента свободного слоя вокруг перпендикулярной оси. Частота этой прецессии составляет порядка десятка гигагерц. Такие осцилляторы могут применяться в высокочастотных электрических цепях для стабилизации частоты, а также для генерации переменного электромагнитного поля на частоте ферромагнитного резонанса, которое может снижать величину поля магнитной записи [4]. В силу линейной зависимости частоты спин-торк осциллятора от тока [5] можно проще модулировать высокочастотный сигнал и передавать информацию на короткие дистанции. Например, на базе массива спин-торк осцилляторов можно создать устройства радиочаcтотной идентификации (RFID). В данной работе исследуется поведение такого осциллятора в случае его эллиптичной формы. Определяется влияние эллиптичности осциллятора на его частоту и траекторию движения вектора намагниченности свободного слоя. Численное интегрирование уравнения Ландау-Лифшица сравнивается с аналитическим выражением, полученным методом линеаризации.
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